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Quand un semi-conducteur est exposé à un flux lumineux, les photons sont absorbés à 

condition que l’énergie du photon ( ) soit supérieure à la largeur de la bande 

interdite (Eg). Ceci correspond à l'énergie nécessaire que doit absorber l'électron afin qu'il 

puisse quitter la bande de valence (où il sert à assurer la cohésion de la structure) vers la 

bande de conduction, le rendant ainsi mobile et capable de générer un courant électrique. 

L’existence de la bande interdite entraîne l’existence d’un seuil d’absorption tel que 

. Lors de l’absorption d’un photon, deux phénomènes peuvent se produire : 

 La photoémission : c'est la sortie de l’électron hors du matériau photosensible. 

L’électron ne peut sortir que s'il est excité près de la surface. 

 La photoconductivité : l’électron est libéré à l’intérieur du matériau. Les électrons 

ainsi libérés contribuent à la conductivité électrique du matériau. 

Lorsque les photons pénètrent dans le semi-conducteur munis d’une énergie suffisante, ils 

peuvent créer des photoporteurs (électrons et trous d'électrons) en excès dans le matériau. On 

observe alors une augmentation du courant. Deux mécanismes interviennent simultanément : 

 Il y a création de porteurs minoritaires, c'est-à-dire des électrons dans la région P et 

des trous dans la région N. Ceux-ci sont susceptibles d’atteindre la ZCE par diffusion 

et d’être ensuite propulsés vers des zones où ils sont majoritaires. En effet, une fois 
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dans la ZCE, la polarisation étant inverse, on favorise le passage des minoritaires vers 

leur zone de prédilection. Ces porteurs contribuent ainsi à créer le courant de 

diffusion. 

 Il y a génération de paires électron trou dans la ZCE, qui se dissocient sous l’action du 

champ électrique ; l’électron rejoignant la zone N, le trou la zone P. Ce courant 

s’appelle le courant de transit ou photocourant de génération. 

 

 

 

 

 

Ces deux contributions s’ajoutent pour créer le photocourant Iph qui s’additionne au courant 

inverse de la jonction. L’expression du courant traversant la jonction est alors : 
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